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Abstract (en)
The filter has a stack (100) of dielectric elements (101, 102) placed inside a closed metal cavity (103). One of the elements is movable in rotation
with respect to another element around a rotation axle (X). The elements have forms such that total geometry of the stack is different in positions
(p1, p2) of the former element. The stack forms a resonator (R1), so that the filter has center frequency when the former element is in one of the
positions. The stack forms second resonator (R2) so that the filter has center frequency when the former element is in the other position.

Abstract (fr)
L'invention concerne un filtre pour onde hyperfréquence accordable en fréquence à résonateur diélectrique, comprenant une cavité métallique
(103) et au moins un empilement (100) selon un axe de rotation (x), l'empilement formant résonateur étant disposé à l'intérieur de la cavité (103)
et comprenant au moins un premier élément (101) en matériau diélectrique et au moins un deuxième élément (102) en matériau diélectrique, le
deuxième élément (102) étant mobile en rotation par rapport audit premier élément (101) autour de l'axe de rotation (x) et présentant une première
position (p1) et au moins une deuxième position (p2) séparées d'un angle de rotation (teta), et les éléments présentant des formes telles que la
géométrie globale de l'empilement (100) est différente dans les au moins deux positions (p1, p2), l'empilement (100) formant un premier résonateur
(R1) adapté pour que ledit filtre présente une première fréquence centrale lorsque le deuxième élément est dans ladite première position (p1), et
formant un deuxième résonateur (R2) adapté pour que le filtre présente une deuxième fréquence centrale lorsque le deuxième élément est dans la
deuxième position (p2).
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